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Invenroia se referr la domeniul convertizrrii energiei solare €i poate fi utilizatr la elaborarea celulelor solare
fotoelectrochimice.

Este cunoscuta celula solara fotoelectrochimica care include doi electrozi, unul din ei fiind fotoelectrodul de
semiconductor de tip n CdS, altul auxiliar din metal. Ambii electrozi sunt inclusi in solutie de electrolit ce contine un
sistem redox [1].

Dezavantajul acestei celule fotoelectrochimice consta in faptul ca fotoelectrodul poseda o stabilitate relativ mica,
ceea ce conduce la micsorarea timpului de viata a celulei.

Problema pe care o rezolva inventia constd In marirea timpului de viatd a celulei, adicd in marirea stabilitatii
celulei.

Problema se solutioneaza prin aceea cr on celula solarr fotoelectrochimicr care include un fotoelectrod €i un
contraelectrod amplasaroi on soluroie de electrolit ce contoine un sistem redox fotoelectrodul este executat din
semiconductor de tip N ZnIn,S,, iar on calitate de electrolit este folositr soluroia apoasr de Na,S, - Na,S,.

Rezultatul inventoiei constr on schimbul reciproc de ioni de sulf de pe suprafaroa fotoelectrodului €i din soluroia
de electrolit, ceea ce duce la miceorarea fotocoroziunii fotoelectrodului. Fotoelectrodul fiind
confectionat dintr-un semiconductor de tip N Znln,S, stratificat si pe suprafata lui fiind prezent un strat monoatomar de
sulf, iar in electrolit avand loc reactia de oxido- reducere tot intre ionii de sulf, rezultd ca fotoelectrodul va fi corodat
neesential de catre electrolit. Deci se micsoreaza coeficientul de fotocorozie a fotoelectrodului de semiconductor si ca
rezultat se va mari stabilitatea fotoelectrodului, adica si timpul de viatd a celulei.

in figura este reprezentatd schema celulei solare fotoelectrochimice.
Celula solara fotoelectrochimica include un vas din sticld organicd 1 cu solutie apoasa a mixturii Na,S; - Na,S, 2, in
care este amplasat contraelectrodul de carbune 3, pe unul din peretii vasului este instalat fotoelectrodul de
semiconductor de tip n Znln,S, 4, astfel incat suprafata lui activa sd contacteze cu electrolitul, iar in partea opusa a
fotoelectrodului este depus un contact ohmic din ~ In 5.

Celula fotoelectrochimica functioneaza in felul urmator:

in solutia apoasd a mixturii Na,Ss - Na,S, 2 are loc reactia oxido-reducere, care constd din doud reactii pe
electrozi, pe contraelectrodul de carbune 3 are loc reactia:

S,” +2¢€ - 287, (1)
iar pe fotoelectrod are loc reactia:
28% -2¢e o 287, ()

La iluminarea fotoelectrodului de semiconductor de tip N Znln,S, 4, prin peretii vasului de sticla organica 1 si
electrolitul mixturii Na,S, - Na,S, 2, care sunt optic transparenti, in tot spectrul vizibil sarcinile electrice fotogenerate in
semiconductor sunt separate de catre campul electric intern puternic ce apare in regiunea stratului electric dublu la
interfata de contact a celor doud faze: electrolit/semiconductor. Acest camp partial patrunde si in volumul
semiconductorului langd suprafata lui. Deoarece semiconductorul nostru Znln,S, este de tip n, golurile fotogenerate sunt
repartizate spre suprafata semiconductorului, iar electronii in volumul semiconductorului.

Golurile de la suprafata semiconductorului recombind cu electronii conform reactiei (1) care are loc pe
fotoelectrodul de semiconductor. Electronii fotogenerati prin circuitul extern se deplaseaza spre contraelectrodul de
carbune, unde participa la reactia inversa (2).

Datorita faptului ca in procesul de functionare a celulei solare fotoelectrochimice are loc schimbul reciproc de
ioni de sulf de pe stratul monoatomar prezent pe suprafata fotoelectrodului si a celor din solutia apoasa a mixturii Na,S,
- Na,S,, fotocorozia fotoelectrodului de semiconductor de tip n Znln,S, se micsoreaza de 3-4 ori fatd de cazul celei mai
apropiate solutii.



